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Memoria descriptiva

para solicitar PACENTE DE INVENCION

por 20 afios

a nombre de N.,V, PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN

entidad /xenmriomalidodk  holandesa

con domicilio en Emmasingel 29, Eindhoven, Holandas

por: V"UN DISPOSITIVO UE LLEMENTO MICROCALErACTOR"
(Clase Internacional HO1j)
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La presente invencidn se refiere a elementos

microcalefactores, 1o que debe ser entendido en esta so-

~licitud como significando elementos que tienen una longi-
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quefias dimensiones son muy sensibles desde el punto de

‘vigta mecdnico.
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tud no mayor que unos pocos milimetros.

Tales elementos calefactores pueden ser usados
especialmente para el calentamiento de cdtodos para tubos
electrénicos de pequefio tamafio, tales como los usados, por
ejemplo, en movilofonos y aparatos de televisidn transis-
forizados,

Los elementos calefactores metdlicos tienen la
desventaja de que su resistividad es comparativamente ba-

ja de modo que no pueden obienerse, o solamente pueden

‘obtenerse con dificultad, elementos estables de una resis-

'tencia suficientemente alta.

Los materiales semiconductores tienen una resis-
tividad mds alta. En vista de fin antes mencionado, los
materiales deben ser capaces de soportar altas temperatu~
ras ¥y también deben ser quimicemente resistentes. Esta
combinacién de propiedades deseadas se encuentra en el car-
buro de silicio.

Tales elementos microcalefactores podrian obte-

;nerse moliendo c¢ristales de carburo de silicio, pero estos

‘son comparetivamente carcs y dificiles de moler al tama-~

fio deseado, Si se utilizan placas de carburo de silicio
obtenidas por sinterizacidén, que son considerablemente

nds bvaratas, entonces se encuentran dificultades en la fa-

‘bricacidn de grandes cantidades de elementos de resisti-

vidad uniforme. Ademds, los elementos sinterizados de pe- .
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La invencién se refiere a elementos microcale~
factores, especialmente para cdtodos de tubos electrdnicos,
vy se caracteriza porque el elemento comprende un cristal
filamentario de carburc de silicio.

Por cristales filamentarios, gue en ingenierfa
son frecuentemente llamados "pigote de gato" (whiskers),
debe entenderse, en esta descripcidn, no solamente cris-
tales de seccién trensversal circular, sino también cris-
tales de seccibn transversal poliébnal, y cristales tiri-
formes.

Tales cristales de silicio pueden ser, por ejem-
plo, reproduciblemente depositados en los espesores peque-
fios requeridos sobre la pared de un espacio limitado por
carburo de silicio por recristalizacién y/o en condensa-
cién con un gas inerte que contiene lantano a temperatu-
ras superiores a 2000°C, mds particulermente entre 2200
y 2600°C,

En otro método, 1los cristales "bigote de gato
son hechos crecer sobre un substrato desde una fase ga-
seosa que contiene silicio y carbono, proveyendo local-
mente hierro finamente dividido sobre el substrato y calen-
tando a una temperatura superior a 1200°C, siendo absor-
bidos por el hierro, durante este tratamiento, el sili-
cio y el carbono desde la fase gaseosa, siendo deposita-
dosg sobre el substrato cristales de carburo de silicio,

Como ya es conocido para elementos calefactores,

es importaente que los mismos tengen un coeficiente pogi-

tivo de temperatura de la resistencia. Esto puede lograr-

. ge en el presente invento realizando la cristalizacidn

de los "bigotes de gato" en una atmbésfera que contiene
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.jemplo, una capa que consiste en 6xido o nitruro de alu-
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una adicidn tal como nitrdsgeno.

De la manersa descrite pueden obtenerse "vigotes
de gato" del egpesor y resistividad deseados, mientras
que la divisién de los "bigotes de gato" en la direccién
longitudinal proporciona un gran nﬁmero'de elementos ca-
lefactores.

A fin de que la invencién pueda ser fdcilmente
llevada a la prdctica, la misma serd descrita a continua-~
cién detalladamente, & t{tulo de ejemplo, con referencia
al dibujo esquemdtico que se acompafia, que muestra un céd-
todo que tiene un alambre calefactor de acuerdo con la
invencidn.

El cristel de carburo de silicio estd indicado
por la referencia 1. De una manera simple pueden proveer-
se alambres de suministro de corriente 2 conectando los
extremos de una parte de "bigote de gato” 1 a un alambre
de un material refractario, por ejemplo, por medio de ma~
terial de soldadura 3 que consiste en una aleacidén de oro
que contiene 5% en peso de tdntalo., Tales uniones pueden
soportar temperaturas de hasta 1300°C. Materiasles de sol-
dadura adecuados para temperaturas mds altas pueden ser,
por ejemplo, niguel que contiene 5% en peso de molibdeno
(hasta 1500°C) o tungsteno (hasta 180000).

Cuaendo se usa el elemento calefactor 1 en un cd-

Ztodo de un tubo electrdnico, es importante que el circui-

to calefactor esté separado del circuito emisor. En los

elenmentos calefactores de acuerdo con la invencidn esto

pueds lograrse de una maners simple proveyendo una capa

aislante 4 que puede soportar altas temperaturas, por e-
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minio o siliclo, y aplicando a este capa una cepa metdli-
ca y una masa 5 de, por ejemplo, déxido de bario gue con~
tiene una adicidn de calcio, que emite electrones durante
el calentamiento.

Esta solicitud que corresponde a la presentada
en Holanda el % de Marzo de 1967, con el nimero 67~03548,:
se acoge a los beneficios del articulo 51 del vigente Es~

tatuto sobre Propiedad Industrial.

-NOTA-

Los puntos de invencidén propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los
siguientes:

1.- Un dispositivo de elemento microcalefactor,
mds particularmente para un cdtodo de un tubo electrédnico,
caracterizado porque el elemento comprende un cristal fi-
lamentario de carburo de silicio.

2.- Un dispositivo de elemento calefactor de
acuerdo con la reivindicacidén 1, caracterizado porgue el -
carburo de silicio contiene una adicién tal como nitrdge—i
no, de modo que el coeficiente de ‘temperatura de la resis;
tencia se vuelve positivo, i

3.~ Un dispositivo de elemento microcalefactor.:

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-
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tecede, represéntado en el dibujo gque se acompaiia y con
los fines que se han especificado,
Ista lMemoria consta de seis hojas escritas a
méquina por una sola cara. R
Kadrid,

P'A. fﬂ.‘.
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